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该仪器对继电器测试的执行标准
1、GJB 65B-99 有可靠性指标的电磁继电器总规范。
2、MIL-R-6106J(1) 电磁继电器（包括有可靠性指标的电磁继电器）总规范。（美军标）
3、GJB 1042 电磁继电器总规范。

[bookmark: _Toc10616]一、概述
[bookmark: _Toc7087]A、简介:
该仪器采用主频168Mhz的高速MCU负责控制检测，配合7.0英寸(1060*570)可触摸IPS显示屏，UI显示清晰美观，操作逻辑直观友好，方便用户快速上手仪器的使用。测试数据一目了然，特殊数据高亮显示。
该仪器可检测直流继电器的接触电阻，动作电压，复归电压，动作时间，动作回跳时间，复归时间，复归回跳时间，同步时间（动作同步时间差）等参数；该仪器具有大容量的存储器，最大可以存储249组参数数据。方便用户使用。
[bookmark: _Toc30745]B、使用环境要求:
电源供电：单相220VAC；功耗：<300W
环境温度：10 - 40 ºC；相对湿度：<80%
机箱外形尺寸：300mmX170mmX300mm
[bookmark: _Toc25183]二、技术指标
1.接触电阻:
测试条件：100mA/6V
测试范围：0-500mΩ
2.动作（吸合）电压/复归（释放）电压:
0-50Vdc(<0.3A)，分辨率0.01V，精度±1%±0.02V
3.动作（吸合）/复归（释放）时间：
测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.01ms
4.动作（吸合）/复归（释放）回跳时间：
        测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.01ms
5.同步时间：		
        测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.01ms





[bookmark: _Toc6895]三、操作说明：
[bookmark: _Toc26954]A、参数设置画面说明：
在页面切换栏中，触摸【参数设置】键，进入参数设置页面；在此页面中设置产品需要测试的参数。设置参数后，仪器自动默认保存临时数据，即当次使用有效，如需保存，请点击【保存参数】，数据则会将当前参数序号设置保存在内部存储器。
     [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-QZ200/资料/2fa0b6af3283c316f20aa3e417a15d4.png2fa0b6af3283c316f20aa3e417a15d4]
1：【接触电阻】设置继电器接点的常开电阻、常闭电阻的上限值、下限值；
2：【动作电压】设置继电器动作（吸合）电压的上限值、下限值；
3：【复归电压】设置继电器复归（释放）电压的上限值、下限值；
4：【动作时间】设置继电器动作（吸合）时间的上限值、下限值；
定义：从继电器线圈加电开始,到动触点第一次接触到常开点为止这一段时间定义为动作（吸合）时间。
5：【动作回跳】设置继电器动作（吸合）回跳时间的上限值、下限值；
      定义：紧接着动作（吸合）时间，从动触点第一次接触到常开点开始，到触点跳
动，再到触点完全稳定下来不再跳动为止这一段时间定义为动作（吸合）回跳时间。
6：【复归时间】设置继电器复归（释放）时间的上限值、下限值；
      定义：从继电器线圈断电开始,到动触点第一次接触到常闭点为止这一
段时间定义为复归（释放）时间。
7：【复归回跳】设置继电器复归（释放）回跳时间的上限值、下限值；
      定义：紧接着复归（释放）时间，从动触点第一次接触到常闭点开始，到触点跳
动，再到触点完全稳定下来不再跳动为止这一段时间定义为复归（释放）回跳时间。
8：【同步时间】设置继电器同步时间的上限值、下限值；
定义：继电器线圈加电后，其中一组动触点第一次接触到常开点，到第二组动触点第一次接触到常开点之间的时间定义为同步时间。
9：【产品型号】可设置测试产品的型号名称；
10：【参数序号】测试条件存储的编号。可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数；

11：【额定电压】设置待测继电器的线圈额定电压；
12：【起始电压】下页有波型说明
13：【上升下降台阶数量】下页有波型说明
14：【触点类型】设置继电器的触点类型，用户可根据被测继电器的类型选择对应触点类型，（NO代表常开点，NC代表常闭点，L表示第一组，R表示第二组，）
15：【台阶电压】下页有波型说明
16：【台阶时间】下页有波型说明
     注：1：【保存参数】将当前参数保存至对应编号进行存储；如已确认并保存的参数序号，可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数以供确认。
         2：如需仪器不测试产品的某一项参数，只需把对应的该项参数上下限设置为0。

[bookmark: _Toc15241]B、测试画面说明：
[bookmark: _Toc23690]     1.测试画面说明
在页面切换栏中，触摸【测试画面】键，进入测试工作页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启测试工作。
      [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-QZ200/资料/e94d339c284136bdb4d917223ff54a3.pnge94d339c284136bdb4d917223ff54a3]
         在此页面中，可通过触摸总数/合格/失误清除测试数量统计。
       [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-QZ200/资料/9cfa05947e281627b81f969a0982180.png9cfa05947e281627b81f969a0982180]

[bookmark: _Toc825]2.测试波型说明：

测试波形以额定电压12V一组转换型继电器为例：
动作（吸合）电压上限设：7V
动作（吸合）电压下限设：4V
复归（释放）电压上限设：4.1V
复归（释放）电压下限设：1.2V
  [image: 3aa8f115e27673d77ae4684d8842654]
标注1：线圈施加额定电压测试接触电阻
标注2：起始部分：电压（0-4V，可在参数页面的【起始电压】中设置，默认从0V开始）按每个台阶爬升0.3V（可在参数页面的【台阶电压】条件中的【起始】设置爬升电压）
每个台阶加电脉宽10ms（可在参数页面的【台阶时间】条件中的【起始】设置加电脉宽时间）
若继电器在此过程中吸合，则直接判断NG，不再加电。
标注3：快速部分：电压（4-7V）每个台阶爬升0.2V（可在参数页面的【台阶电压】条件中的【快速】设置爬升电压）
每个台阶加电脉宽10ms（可在参数页面的【台阶时间】条件中的【快速】设置加电脉宽时间）
直到继电器动作，若电压爬升到设定上限时继电器还没有动作，则直接判断NG，不再加电
标注4：慢速部分：在检测到继电器动作电压后，下降两个台阶（可在参数页面设置上升下降台阶数量），按照设定的阶跃电压0.1V（可在参数页面的【台阶电压】条件中的【慢速】设置阶跃电压）
        每个台阶加电脉宽10ms（可在参数页面的【台阶时间】条件中的【慢速】设置加电脉宽时间）
直到继电器动作，这个时候的电压值为继电器的实际动作电压值。
标注5：起始部分：从额定电压12V到释放电压上限（4.1V）这个区间按每个台阶降0.3V（标注2设置的起始参数）减小电压，每个台阶加电脉宽10ms（标注2设置的起始参数），如果这个区间内继电器复归，则不再测试。
标注6：快速部分：复归电压上限（4.1V）到复归电压下限（1.2V）这个区间按每个台阶下降0.2V（标注3设置的快速参数），每个台阶加电脉宽10ms（标注3设置的快速参数）
标注7：慢速部分：在检测到继电器复归电压后，提高两个台阶（标注4设置的上升下降台阶数量）
按照设定的阶跃电压0.1V（标注4设置的慢速参数）台阶下降，直到继电器复归，这个时候的电压值为继电器的实际复归电压值。
每个台阶加电脉宽10ms（标注4设置的慢速参数）

标注8：测试动作同步时间差, 时间差80微秒以上为NG。

[bookmark: _Toc16199]C、仪器设置画面说明：
在页面切换栏中，触摸【仪器设置】键，进入仪器设置页面，在此页面中，有四个子项可供点击：
              [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-QZ200/资料/3617a419986aae2e4b92a30854b0995.png3617a419986aae2e4b92a30854b0995]
1，【屏幕设置】：可设置屏幕亮度和屏幕声音  
                  [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-M200/资料/图片/微信图片_20250626085724.png微信图片_20250626085724]
   









2，【通信设置】：可通过此画面设置仪器通信方式与MODBUS地址，如需升级仪器内软件，请确保该仪器的通讯方式处于PC状态下；
                  [image: 3be10be055a15bc4701a9fce3d0bff7]


3，【输出检定】：可通过此页面检定线圈电压是否正常
触摸仪器【输出】键输出线圈电压。
触摸仪器【关闭】键关闭线圈电压。
注意:使用此功能时，线圈输出不可短路，否则可能会烧坏测试仪。
                [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-M200/资料/图片/微信图片_20250626092141.png微信图片_20250626092141]
3，【仪器信息】：可通过此页面查看仪器型号版本信息等内容


                [image: E:/Hrio-中晶微生产保存资料/中晶微文档资料/测试仪说明书/贴片新设计/RPT-QZ200/资料/9a65d9c3f1f62195699fdaeef9540e4.png9a65d9c3f1f62195699fdaeef9540e4]




[bookmark: _Toc21308]四、测试仪接线表
1、DB25-测试接口引线说明如下面表格（母头）：
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	常开点1供电线（L）
	

	2
	常开点2供电线（R）
	

	3
	动触点1 供电线（ML）
	接继电器动触点共连端

	4
	动触点2 供电线（MR）
	接继电器动触点共连端

	5
	常闭点1供电线（L）
	

	6
	常闭点2供电线（R）
	

	7
	测试信号启动
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	线圈正端供电线
	

	12
	线圈正端检测线
	

	13
	
	

	14
	常开点1检测线（L）
	

	15
	常开点2检测线（R）
	

	16
	动触点1 检测线（ML）
	接继电器动触点共连端

	17
	动触点2 检测线（MR）
	接继电器动触点共连端

	18
	常闭点1检测线（L）
	

	19
	常闭点2检测线（R）
	

	20
	
	

	21
	测试信号地（GND）
	与7脚配对使用，作为测试信号启动

	22
	[bookmark: _GoBack]
	

	23
	
	

	24
	线圈负端供电线
	

	25
	线圈负端检测线
	



2、DB-15输出信号接口引线说明如下面表格（母头）
	针脚编号
	功能
	备注

	1
	同步时间不良输出
	继电器输出

	2
	接触电阻不良输出
	继电器输出

	3
	动作（吸合）电压不良输出
	继电器输出

	4
	复归（释放）电压不良输出
	继电器输出

	5
	动作（吸合）时间/回跳时间不良输出
	继电器输出

	6
	复归（释放）时间/回跳时间不良输出
	继电器输出

	7
	合格信号输出
	继电器输出

	8
	失误信号输出
	继电器输出

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	输出信号公共端
	与1-8脚配对使用，作为信号输出公共端




3、DB9-232串口：

	针脚编号
	功能
	备注

	1
	
	

	2
	RXD
	RXD表示接收数据

	3
	TXD
	TXD表示发送数据

	4
	
	

	5
	GND
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	



[bookmark: _Toc30132]五、仪器使用注意事项：
1：仪器使用之前，请检查仪器外观是否完好，开关接头是否松动
2：为延长仪器使用寿命尽量使仪器处于良好的工作环境中（避免受潮腐蚀）
3：测试过程中 ，对测试夹具不可进行热插拔。
4：生产过程中如出现仪器故障，应及时通知维护人员，维修后，经检验正常再进行生产使用

[bookmark: _Toc3897]六、产品保修及服务：
 凡购买我司生产的测试仪设备，在正常使用情况下，其免费保修期为一年，因操作不当引起的故障不在保修范围内。


   深圳市中晶微电子技术开发有限公司
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